Prifung Grundlagen der Elektrotechnik Seite 18on
11.10.2013

Klausur

Grundlagen der Elektrotechnik (Musterlosung)

LOsung 1:

1. Berechnung des Gesamtwiderstangdes

Re=Ri1+ (R ||Rs ||Ra || Rs) Reihen- und Parallelschaltung erkennen (1P)
Re=5Q + 0,5Q =5,5Q Werte einsetzen und richtige Ergebnis apP)

Berechnung des Stromks

I=U/R=2A Folgefehler berlicksichtigen apP)

2. Berechnung der Spannuhlgs

Us=Ry/(Ri+Ry) xU=1V, MitR, = R2 [|Rs ||R4 |[|Rs= 0,5Q apP)

3. Berechnung des Strombs

[3=Ry/Rsx -1 =-0,167 A Folgefehler berticksichtigen apP)
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LOsung 2:

Elimination der Spannungsquelle

L Rl R2

Il

li=- Rl R+ R)) /Rix1==2 A

l1=11i+ 1w lwsoi=l1—-11i=4 A
Elimination der Stromquelle

oy !

U=-lw(R+R:+Rs)=-60V

Ersatzschaltbild

Berechnung

Ersatzschaltbild

Berechnung
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Lésung 3:
1. Q=CU=9,6nC (1P)
2. Ci=geo(XA/ld),Co=co(yAld)
Co=C1+Cy= géw apP)
°d x+y
=C,
Co(x+y)/Co=ex+y Einsetzen und die Formel bekommen apP)
e = 59,9~ 60 Endergebnis apP)

3. E=U/d=120 kV/m fur Luft und Dielektrikum apP)
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LOosung 4:
1. lan=Pmechn/ (Uan7n) = 6,25 A (1P)
UiN = PmechN/ lan =176 V Folgefehler vorian berticksichtigen apP)
2. Uran=Uan—Uin - lanRF=6,5V (1P)
Ra = Uran/ lan = 1,04Q Folgefehler von & berticksichtigen apP)

3. Piw=(lan? (R +Ry) =275W  Folgefehler von khund kesberticksichtigen (1P)

bzw. Pmech,N 7N — Pmech,n= 275 W
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Losung 5:

1)  Z=RI/IR+jaL=RI/R,+jaL

|Z |5 Ry’ + (el )

|Z |=+/ (10)2 + (277(50Hz C0068H )? = 23,5870

4 = arcta Wl | _ ( (277150Hz C0P68H )j _ 6492°
Ryes 10

jo°
U R e

2) B 23,587Q

Upges = LRI R,) = 42,4V - 64 92°

U, =1L, = 90,568VL125,08°

3) Zeigerdiagramm fiur den Strom und alle Spagen:

Im
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Ldsung 6:

1)

Knotengleichung: ki 1,=1,
Maschengleichungen: ml:U_ -1,[Z,=0
m2: U, -U, -1,Z-I,[Z,=0

2)
Lla:_émie:_ R2 mie:_ RZ Y e Ja)CRZ — e
;1 ;RC R1+ 1 1+ JwCR
jaC
U, «cR,
Uc 1+ (@CR)?
% =3
Lle f =50Hz
3) lia =0 % :&
Ueloo Uel,.o R
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Losung 7:
1)
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Lésung 8:
1. a U

1
2. ¢ 9V
3. b 45A
4. ¢ Indem man die Plattenflache verkleinert und Eattenabstand vergréf3ert
5. ¢ 4uF
6. a Magnetische Feldlinien
7. b Li<Lz
8. b Nach unten
9. b
10. b Pfeilb
11. ¢ =i+jmc

—AB R
12. b 1, = 92mA.

13. a Der Ausgangswiderstand im realen OPV betfdgt- 0, im idealen OPV jedoch
R, =0
14. c 1d

Vo
TV £

15. ¢ K:|;|2

16. ¢ . 1
Bei der Resonanzfrequeng, = —27T\/E

17. a  verstarkung betragV, = —(R,/R))

18. b U cs < Uth

19. a f, =5033 Hz

20. b Der Effektivwert des Stromgt)



